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Abstract (en)
[origin: CN104731148A] The invention relates to an electronic circuit with self-calibrated PTAT current reference and a method for actuating the
same. The electronic circuit(1) with a self-calibrated PTAT current reference includes a PTAT current generator dependent on at least one integrated
resistor(8) for supplying a PTAT output current(3). It further includes a reference current generator(3) dependent on at least one switched capacitor
resistor(12), for supplying a reference current(lref). The reference current(lref) and the PTAT output current(IOUT) are compared in a comparator(6)
so as to digitally adapt the programmable integrated resistor(8), or to digitally adapt the dimensional ratio of the transistors(P11,P12,P13) of a
current mirror in the PTAT current generator, to supply the adapted PTAT output current(IOUT).

Abstract (fr)
Le circuit électronique (1) a référence de courant du type PTAT auto-calibrée, comprend un générateur de courant PTAT (3) dépendant d'une
résistance intégrée (8) pour la fourniture d'un courant de sortie PTAT (I OUT ). Il comprend encore un générateur de courant de référence
(2) dépendant d'au moins une résistance a condensateur commuté (12), pour la fourniture d'un courant de référence (I ref ). Le courant de
référence (I ref ) et le courant de sortie PTAT (I OUT ) sont comparés dans un comparateur (6) pour adapter numériquement la résistance intégrée
programmable (8) ou un rapport dimensionnel de transistors (P11, P12, P13) d'un miroir de courant dans le générateur du courant PTAT, pour la
fourniture du courant de sortie PTAT (I OUT ) adapté.
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